
Sm 도핑된 가넷 결정구조의 형광체

형광체, 발광다이오드용 형광체, InGaN계 근자외선 발광다이오드용 형광체

가넷 결정구조를 갖는 La1-yKCaGa3ZrVO12:ySm3+ (0.02 ≤ y ≤ 0.14) 형광체는

근자외선 영역의 광에 의해 여기되어 높은 강도의 주황색 영역의 광을 방출하여, 

근자외선 LED 칩과 조합하여 주황색 LED 구현하거나, 청색 형광체 및 녹색 형광체와 함께

백색 LED 구현 가능

• 가넷 결정구조를 갖는 La1-yKCaGa3ZrVO12:ySm3+ (0.02 ≤ y ≤ 0.14)인 형광체

• 위 형광체는 Sm3+의 6H5/2 → 6P3/2 전이에 의해 여기됨 (약 407 nm)

• 상기 형광체는 1931 CIE 색 좌표(x, y)에서 x는 0.5893 내지 0.5910이고, y는 0.4090 내지

0.4107인 주황색 영역의 광(약 613 nm)을 방출함

고품질의 형광체 필요

가넷 결정구조를 갖는 La1-yKCaGa3ZrVO12:ySm3+ (0.02 ≤ y ≤ 0.14) 인

형광체는 근자외선 영역의 광에 의해 여기되어 높은 강도의 주황색 영역의 광을

방출함

새로운 조성의 형광체로서 우수한 발광특성을 나타내며, 

근자외선 LED 칩과 조합하여 주황색 LED 구현하거나,

근자외선 LED 칩 상에 청색 형광체 및 녹색 형광체와 함께 백색 LED 구현 가능

근자외선에 의해 여기되어 높은 강도의 주황색발광을 나타내는
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• 백색 LED 구현을 위해서는 근자외선에 의해 여기되는 청색

형광체 및 녹색 형광체가 추가적으로 필요하고,

• 또한 적색이 아닌 주황색이므로 완전한 백색 LED 구현이 어려울

수 있음

• 근자외선 LED 칩과 함께 청색 및 녹색 형광체와 함께 사용하는

경우 청색 LED 칩과 함께 황색 형광체를 사용하는 경우 대비

상대적으로 백색 LED의 연색성을 향상시킬 수 있음

• 주황색 LED 시장은 좁을 것으로 보여짐

• 백색 LED 시장에서도 적색 형광체 대비 수요가 적을 것으로

보여짐

< La1-yKCaGa3ZrVO12:ySm3+의

발광스펙트럼 >

< La1-yKCaGa3ZrVO12:ySm3+의

1931 CIE 색 좌표(x, y)>

가넷결정구조 단일상을 가지며 주황색 발광이 가능한 형광체를 비교적 적은 비용이 소요

되는 고상법으로 제조가능

• 비교적 적은 비용의 고상법 사용가능하며

• 근자외선에 의해 여기되어 주황색광을 높은 효율로 방출함에 따라

주황색 LED 구현 또는 백색 LED 구현을 위한 형광체로 사용가능
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